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Please note: As part of the Fairchild Semiconductor integration, some of the Fairchild orderable part numbers 
will need to change in order to meet ON Semiconductor’s system requirements. Since the ON Semiconductor 
product management systems do not have the ability to manage part nomenclature that utilizes an underscore 
(_), the underscore (_) in the Fairchild part numbers will be changed to a dash (-). This document may contain 
device numbers with an underscore (_). Please check the ON Semiconductor website to verify the updated 
device numbers. The most current and up-to-date ordering information can be found at www.onsemi.com. Please 
email any questions regarding the system integration to Fairchild_questions@onsemi.com.
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June 2013

FJD5555

NPN Silicon Transistor

Features
• Fast Speed Switching
• Wide Safe Operating Area
• High Voltage Capability

Application
• Electronic Ballast
• Switch Mode Power Supplies

Ordering Information

Absolute Maximum Ratings
Stresses exceeding the absolute maximum ratings may damage the device. The device may not function or be opera-
ble above the recommended operating conditions and stressing the parts to these levels is not recommended. In addi-
tion, extended exposure to stresses above the recommended operating conditions may affect device reliability. The
absolute maximum ratings are stress ratings only. Values are at TA = 25°C unless otherwise noted.

Thermal Characteristics
Values are at TA = 25°C unless otherwise noted.

Notes:
1. Rθja test board and fixture under natural convection; JESD51-3 recommended thermal test board.
2. Rθjc test fixture under infinite cooling condition.

Part Number Marking Package Packing Method

FJD5555TM J5555 D-PAK Tape & Reel

Symbol Parameter Value Units

BVCBO  Collector-Base Voltage 1050 V

BVCEO  Collector-Emitter Voltage 400 V

 BVEBO  Emitter-Base Voltage 14 V

 IC  Collector Current (DC) 5 A

 ICP  Collector Current (Pulse) 10 A

 IB  Base Current (DC) 2 A

 IBP  Base Current (Pulse) 4 A

 TJ  Junction Temperature 150 °C
 TSTG  Storage Junction Temperature Range - 55 to +150 °C

Symbol Parameter Value Units

PD Total Device Dissipation   
TA = 25°C 1.34 W

TC = 25°C 100 W

Rθja
(1) Thermal Resistance, Junction to Ambient 95 °C/W

Rθjc
(2) Thermal Resistance, Junction to Case 1.25 °C/W

1. Base   2. Collector   3. Emitter
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Electrical Characteristics(3)

Values are at TA = 25°C unless otherwise noted.

Note:

3. Pulse test: pulse width ≤ 300 μs, duty cycle ≤ 2%.

Symbol Parameter Conditions Min. Typ. Max. Units

BVCBO  Collector-Base Breakdown Voltage IC = 500 μA, IE = 0 1050 V

BVCEO  Collector-Emitter Breakdown Voltage IC = 5 mA, IB = 0 400 V

BVEBO  Emitter-Base Breakdown Voltage IE = 500 μA, IC = 0 14 V

hFE  DC Current Gain
VCE = 5 V, IC = 10 mA 10

VCE = 3 V, IC = 0.8 A 20 40

VCE(sat)  Collector-Emitter Saturation Voltage
IC = 1 A, IB = 0.2 A 0.17 0.50 V

IC = 3.5 A, IB = 1.0 A 1.5 V

VBE(sat)  Base-Emitter Saturation Voltage IC = 3.5 A, IB = 1.0 A 1.2 V

Cob  Output Capacitance VCB = 10 V, f = 1 MHz 45 pF

tON  Turn-On Time VCC = 125 V, IC = 0.5 A,
IB1 = 45 mA, IB2 = -0.5 A,
RL = 250 Ω

1.0 μs

tSTG  Storage Time 1.2 μs

tF  Fall Time 0.3 μs

tON  Turn-On Time VCC = 250 V, IC = 2.5 A,
IB1 = 0.5 A, IB2 = -1.0 A,
RL = 100 Ω

2.0 μs

tSTG  Storage Time 2.5 μs

tF  Fall Time 0.3 μs

EAS Avalanche Energy L = 2 mH 6 mJ
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Typical Performance Characteristics

Figure 1. DC Current Gain Figure 2. Saturation Voltage

Figure 3. Saturation Voltage Figure 4. Resistive Load Switching

Figure 5. Resistive Load Switching Figure 6. Power Derating
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Typical Performance Characteristics (Continued)

Figure 7. Reverse Bias Safe Operating Figure 8. VCE Saturation vs. hFE
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Океан Электроники
Поставка электронных компонентов 

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при 

поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях! 

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным 
представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и 
аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и 
эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных 
решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR». 

Наши преимущества: 

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, 
Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира; 
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 
30 млн. наименований); 
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций; 
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней); 
- Экспресс доставка в любую точку России; 
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров; 
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;  
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП; 
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001; 
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит 
испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества 
(Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, 
Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, 
General Dynamics  и др.); 

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического 
назначения: 
(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, 
морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей 
отраслях промышленности) 

«FORSTAR» (основан в 1998 г.) 

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, 
кабельные сборки и микроволновые компоненты: 

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и 
специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же 
военной, авиационной и аэрокосмической отраслях 
промышленности). 

Телефон:    8 (812) 309-75-97 (многоканальный) 
Факс:           8 (812) 320-03-32 
Электронная почта:    ocean@oceanchips.ru 
Web:      http://oceanchips.ru/ 
Адрес:   198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А


